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 暫定版 データシート 

2SA1646,2SA1646-Z 
シリコン・パワー・トランジスタ 

概 要 
2SA1646は，高速度スイッチング用でコレクタ・エミッタ間飽和電圧が特に小さくなるよう開発されたモー
ルド・パワー・トランジスタです。スイッチング電源，DC/DCコンバータ，モータドライバ，ソレノイドド
ライバ等の低電圧電源装置や大電流スイッチング用に最適です。 

特 徴 
• スイッチング速度が速い。 
• コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い。 

⎯ VCE(sat) = −0.3 (MAX.)  @Ic = −6 A 
 

絶対最大定格（TA = 25°C） 
項 目 略号 条 件 定格 単位 

コレクタ – ベース間電圧 VCBO  −150 V 
コレクタ – エミッタ間電圧 VCEO  −100 V 
エミッタ – ベース間電圧 VEBO  −7.0 V 
コレクタ電流（直流） IC(DC)  −10 A 
コレクタ電流 (パルス) IC(pulse) PW ≦ 300 μs, Duty Cycle ≦ 10 % −20 A 
ベース電流（直流） IB(DC)  −6.0 A 
全損失 PT TC = 25°C 40 W 
全損失 PT TA = 25°C 1.5 W 
接合部温度 Tj  150 °C 
保存温度 Tstg  –55～+150 °C 

 

外形図（単位：mm） 
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電気的特性（TA = 25°C） 
項 目 略号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単位

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB = –100 V, IE = 0 A   –10 μA 
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB = –5 V, IC = 0 A   –10 μA 
直流電流増幅率 hFE1 VCE = –2 V, IC = –0.5 A 100   - 
直流電流増幅率 hFE2 VCE = –2 V, IC = –2 A 100  400 - 
直流電流増幅率 hFE3 VCE = –2 V, IC = –6 A 60   - 
コレクタ飽和電圧 VCE(sat)1 IC = –6 A, IB = –0.3 A   –0.3 V 
コレクタ飽和電圧 VCE(sat)2 IC = –8 A, IB = –0.4 A   –0.5 V 
ベース飽和電圧 VBE(sat)1 IC = –6.0 A, IB = –0.3 A   –1.2 V 
ベース飽和電圧 VBE(sat)2 IC = –8.0 A, IB = –0.4 A   –1.5 V 
利得帯域幅積 fT VCE = –10 V, IC = –0.5 A  150  MHz
コレクタ容量 Cob VCB = –10 V, IE = 0 A, f = 1 MHz  250  pF 
ターンオン時間 ton  0.3  μs 
蓄積時間 tstg  1.5  μs 
下降時間 tf 

IC = –6 A, IB1 = –IB2 = –0.3 A,  
RL = 8.3 Ω, VCC = –50 V 
測定回路図参照  0.4  μs 

備考 パルス測定 PW ≦ 350 μs, Duty Cycle ≦ 2% 
 

hFE規格区分 
捺印 M L K 

hFE2 100～200 150～300 200～400 
 

スイッチング時間測定回路 

VCC

RL = 10 

IB1

IB2

IC

T.U.T.

VIN

PW
PW  50   sμ

VBB  5.0 V
Duty Cycle  2 %

IC

ton tstg tf

90 %

IB1

IB2

10 %

 -50 V
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特性曲線（TA = 25°C） 
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すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 
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改訂記録 2SA1646,2SA1646-Z データシート 

 

改訂内容 
Rev. 発行日 ページ ポイント 
1.00 2000.05.23 - 初版発行（TC-7946） 

p.1 
 

特徴 「絶縁板および絶縁ブッシングが不要なモールドパッケージ。」を削除。
品質水準の記述を削除。 

2.00 2010.07.01 

全般 ルネサス エレクトロニクス用フォーマットに変更。 
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